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1. Оптимізація структурно-морфологічних параметрів монокристалів Cd(Zn)Te для створення детекторів
ядерного випромінювання

2. Optimization of the structural and morphological parameters of Cd(Zn)Te single crystals for the manufacturing
of nuclear radiation detectors

Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню змін структурних, морфологічних та фотоелектричних властивостей
поверхні монокристалів детекторної якості Cd(Zn)Te, та твердих розчинів на їх основі, під впливом
наносекундного лазерного та гама-опромінення. Зокрема, дисертація містить результати досліджень зміни
морфології поверхні та фотопровідності монокристалів детекторної якості Cd(Zn)Te, та твердих розчинів на
їх основі, після наносекундного лазерного опромінення.

2. The presented research focuses on the development of the technologies directed to the improvement of the
functional quality of the radiation detector structures based on the Cd (Zn) Te as well as to ascertain of the reasons
for its deterioration. The thesis contains technological and research results concerning the optimization of the



technologies of the nanosecond laser irradiation, gama-irradiation and thermal treatment in the different ambient
atmospheres. Also, the influence of the mentioned active factors on the morphological, electrophysical as well as
functional properties of Cd(Zn)Te detector structures was investigated.
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